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В докладе излагаются результаты теоретического исследова-
ния временных характеристик системы сцинтиллятора с фотодиода-
ми Р - I -II и поверхностно-барьерн^о типов.

В рамках сделанных предположений показано, что в системе
с Р - i -ft фотодиодом отношение времени нарастания tr IC

времени пролета Тиь. через фотодиод зависит от отношения %р
к постоянной высвечивания сцинтиллятора *£" . Ьавискмость
£г/т»ь о т ^""t/t представлена в виде универсальной без-

размерной кривой. В системе с поверхностно-барьерным фотодио-
дом форма и время нарастания импульса зависят от f ,удель-
ного сопротивления и типа материала, из которого изготовлен
фотодиод, а также от геометрии взаимного расположения сцинтил-
лятора и фотодиода.

Полученные результаты указывают на возможность селектив-
ной регистрации одних видов излучений на фоне других.
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